DRAM DDR3 DAT MAT PO 4 GIGABIT

Nho céng nghé x& ly 50 nanometer, Samsung da phét trién chip nhé déu tign trén thé gi¢i c6 mat
dé gdp déi dong DRAM truéce d, gitp sén xudt module dat dung lugng 1én dén 32 GB.

Hbi théing 9/2008, héing dién t¢ Han Quéc cho ra mét chip DDR3 2 gigabi
Nho céng nghé x& ly 50 nanometer, Samsung da phét trién chip nhé déu tign trén thé gi¢i c6 mat
dd gdp déi dong DRAM truéce dé, gitp sén xudt module dat dung lugng 1én dén 32 GB.

Hbi thang 9/2008, héng dién to Han Quéc cho ra mét chip DDR3 2 gigabit. Bob Merritt, chuyén
gia phén tich thudc hdng nghién cru Convergent Semiconductors, nhén dinh chip nhé mét d6 cao
s& giOp gidm gid sdn phdm va tiét kiém dién néing tiéu thy cho hé théng.

Buéc tién cda Samsung nhu mét ludng sinh khi méi cho thj frudng DRAM béi gia mat hang nay
lién tuc di xudng trong 2 ndm qua do tinh trang cung vuot qud cdu, dan dén viéc mét s6 cong ty
nhu Qimonda phdi nép don phd san.



